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	리모트 I/O R8 시리즈


	PHOTO MOSFET 릴레이 4점 출력 모듈


	형식：R8－DC4C①


	주문 시의 지정 사항


	①부가 코드


	옵션 사양


	관련 기기


	기기 사양


	출력 사양


	설치 사양


	성능


	규격＆인증


	전면도 및 측면도


	동작 모드 설정


	외형 치수도（단위：㎜）


	블록도＆단자 접속도



